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Zaf{zenf X automatickému #1zenf doby osvitu

1l

Vynélez se tykéd zarfzen{ k sutomatickému Ffzenf doby osvitu ve fotografickfch kame-

réch 8 vnit¥nim méFenim, kde fotoprvky, s vyhodou napfiklad fotoodpory, zapojené v méFi-

cim obvodu osv¥tlen{ a daldi fotoprvek je zapojeny v obvodu tvofeni &asu pro expozici

£ilmu v kamete.

Fotoprvek umist&ny v obvodu pro tvoreni expozice je osvitlovén svitelnym zdrojem,

unfsténym rovn&¥ v kamefe, jehoZ svdtelnd intenzita je urdovéna fotoprvkem, zapojenym v

méficim obvodu osvétleni. Doba expozice je potom realizovéna vybijenim kondenzétoru pies

fotoprvek, umisténym v obvodu pro tvoieni expozice.

V m&Fict{m obvodu osvdtleni se pouZijf fotoprvky s malou citlivost{ na sv&tlo za

itelem zmenZeni{ negativnfho projevu fotoprvku, tj. drift, teplotnf koeficient atd.Pomoc{

tohoto fotoprvku je potom urdena intenzite svételného zdroje, jejf¥ velikost je osazena

do oblasti osv&tleni, kde fotoprvek osvétlovédn timto zdrojem, tvorfc{ expozici filmu,
vlivem velikosti osvitlenf mé optimélnf parametry, tj. teplotn{ koeficient, drift atd.

U zaff{zen{ tohoto druhu je zndmo, Ze osvétlenf oboun fotoprvkl se d&je pres jednu

spole&nou Zérovku, prifem? fotoprvek i Zérovka jsou usporddény uvnit¥ uzav¥eného krytu

a 8 timto tvo¥{ konstrukén{ jednotku, kterou lze umfstit v kemeie.,
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Zérovky vykazujf, zvlésté v rozsaehu nizkych teplot vldkna, velkou sv&telnou setrval-
nost, tak%e fotoprvky nutné pro pfesné nestaven{ svitla doséhnou poZadované odporové hodno-
ty teprve po relativn# dlouhé néb&hové dobé.

UZelem vynélezu je dosa¥en{ kréceni jmenované néb&hové operace, aby bylo moing pro-

vést proces osvitleni v kamefe jen s nepatrnym zpozdénih.po zapo jen{ éasové'automatiky.

Ukolem vyndlezu je vytvoreni takového zarfzen{ k automatickému tizenf doby osvitu,
které i pri pouZitf typu osvitleného prvku s lalokovitou charakteristikou vyzarovéni svét-
la zaruduje rovnomdrné a dostate¥né osvdtleni dvou fotoprvki, a které vyZaduje nepatrny

prostor.

PredloZeny Ukol je reden vynélezem zaifizeni k automatickému ¥izeni doby osvitu ve
fotografickych keamerdch, kde jeden fotoprvek, zapojeny v méficim obvodu osvétleni{ a jeden
fotoprvek, zapojeny v obvodu maXenf Zasu, jsou osv&tlovény pomoc{ sv&telného zdroje uspo-
t¥4daného v kamefe, ktery je regulovatelny ve svém jasu, jehoZ podstata je, Ze dva s ohle-
dem na jejich teplotnf soulinitele, faktory predosv&tleni a svdtelnou setrvalnost, na sebe
névazné fotoprvky jsou k sob& pozi&n& usporédény svymi svdtlocitlivymi plochami v dhlu asi
90°, prilem? dvé luminiscendn{ diody, jejichZ podélné osy se rozklédajf symetricky k sy-
metrické ose fotoprvkd a navzdjem svirajf thel asi 90°, se nachdzej{ na symetrické rovind
mezi ob¥ma fotoprvky. Luminiscen®nf diody jsou s vyhodou spojeny paraleln¥ a kaZdd pres

jeden odpor se zarizenim k regulaci jasu.

Zar{zeni je stavebné velmi malych rozm&rd, pritom vSek zaruluje dostateiné a rovno-
mérné ozarovéni svdtlocitlivych ploch zérffcimi kuZely luminiscendnich diod. Tim lze doséh-

nout presného nastaveni osvétlovacich ¥asl, nap¥fklad metodou podle patentového spisu NDR
&, 66787,

Spojenim diod paraleln& a pres odpor ase zar{zenim k regulaci jasu se doséhne vyrov-
nén{ vlivu rozdflu charakteristik obou luminiscenénich diod.

Vynélez bude blf¥e objasnén pomoci uvedeného prikladu provedeni, kde
obr. 1 znézornuje pldorys optoelektronického spojovactho &lenu podle vynélezu a

obr. 2 zndzornuje bokorys optoelektronického spojovactho Zlenu v Fezu A=A,

Kryt 1 je opatfen otvory, do kterych jsou napevno zasazeny fotoprvky 2 a 3,8pojend
se zde nezndzornénym mérnym zapojenim osvdtleni, p¥ipadné tvoreni asu, jakoZ i luminis -
cendnf diody 4, 5. Svdtlocitlivé plochy 6, I fotoprvkd jsou navzédjem k sob& obréceny a
tvor! shel asi 90°. Luminiscen¥n{ diody jsou na symetrické rovind, kterd je identickd s
fezem A-A a jsou usporddény tek, Ze jejich podélné osy jsou v roving fezu a tvoP{ rovndi
mezi sebou dhel asi 90°. Kryt 1 fotoprvku 2, 3, jakoZ i luminiscen&nf diody 4, 5 jsou
jeko jednotka pouZitelné k umisténi ve zde neznédzornéné kameie.

Aby se zemezilo u¥inkim zm¥n okolni teploty‘na vytvérenou dobu osvétleni, jsou tep-
lotni soudinitelé obou fotoprvkd sladdny tak, Ze plat{ vztah,
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X.
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kde &L ; a x; Je teplotnf soudinitel a df13{ strmost jednoho fotoprvku a
oc 2 8 Xp Je teplotnf soudinitel a df13f strmost druhého fotoprvku.

Faektory prosvétlenf obou fotoprvkd Jsou voleny tak, %e stejné predosvitlenf obou
fotoprvkd podle vellkostl a sméru, jakoZ i doba doznivénf vliwvu pfedosvétleni maji stejny
iinek na hodnotu odporu, pi#ifemZ je t¥eba vzit na zretel podfl strmost1 X .

X5 _

Setrvaénost'fotoprvk& je navzdjem sladna tak, ¥e ndbdhové &asy fotoprvkd s ohledem
na jejich okamfitou strmost v pracovnim bod¥, jsou stejné. Tento ohled na strmost Je
potF¥ebny, aby se zmen¥ilo plsobent néb&hovych operacilna vychoz{ veliinu 8po jovactho
¢lenu. Toto optimélnf chovénf je vyjéd¥eno rovnict :

x
1g RFl(oz = El 1g RFzgoz
v 2 2(x)
Velidina RF(x) Jje momentdlnf otporovéd hodnota kaZdého fotoprvku po zapogeni luminig-

cenénich diod,
RF(o) Jjsou staciondrnf odporové hodnoty kaZdého fotoprvku po dels{ dobs

zapojent.,

PREDMET VYNL{LEZU

1. Zatizen{ k automatickému ¥fzenf doby osvitu ve fotografickych kamerdch, kde jeden
fotoprvek, zapojeny v m&ricim obvodu osv&tlenf a Jjeden fotoprvek, zapojeny v obvodu mEFe-
~ni %asu jsou osvdtlovény pomoocf sv&telného zdroje usporddaneho v kamede, ktery Je regulo-
vatelny ve svém jasu, vyznafeny tim, ¥e s ohledem na své teplotn{ soufinitele, faktory
predosvétlent a svételnou setrvainost navzdjem sladéné fotoprvky (2,3) jsou umi{stény k
sob& svymi sv&tlocitlivymi plochami (6,7) v dhlu asi 90°, prifem? na symetrické roviné
mezi fofoprvky Jsou symetricky k symetrické ose fotoprvkd (2,3) uspoddédny dv& luminiscen-
&nf diody (4,5), jejichz,podélné4;sy mezi sebou svirajf udhel asi 90°,

2. Zat{zen{ k automatickému ¥{zenf doby osvitu podle bodu 1, %Ze luminisceninf diody
(4,5) jsou zapojeny paralelnd a spojeny po jednom odporu pro korekei charakteristik se

zafizenim k #{zenf jasu.

2 vykresy
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Vytiskly Moravské tiskaiské zédvody,
provoz 12, Leninova 15, Olomouc Cena: 240 K¢&s

Obr. 2
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